
4. cvičení

Technické odstřely a jejich účinky



Roznět clonového odstřelu

Elektrický

Neelektrický



Elektrický roznět náloží :

1, Volba roznětnice (dynamoelektrické, kondenzátorové)

2, Návrh hlavního přívodního vedení

3, Návrh rozněcovadel (časováni, el.odolnost)

4, Volba zapojení rozněcovadel

5, Posouzení jistoty roznětu

6, Časování náloží v profilu díla (vrtné schéma)



Elektrický roznět náloží :

1, Volba roznětnice (dynamoelektrické, kondenzátorové)

Charakteristiky kondenzátorové rozn ětnice DBR -12

Rozměry bez brašny d 200 mm x š 70 mm x v 123 mm
Hmotnost bez brašny 2,2 kg
Kapacita kondenzátoru 25 µF + 10%
Napětí kondenzátoru 1200 V
Energie kondenzátoru min. 18 J
Proudový impuls min. 18 mJ.Ω-1

Vnitřní odpor roznětnice max. 6 Ω
Teplotní rozsah použití -20˚C až +40˚C
Časové omezení roznětného proudu max. 4 ms



Elektrický roznět náloží :

2,4, Návrh hlavního přívodního vedení, Volba 
zapojení rozněcovadel

Návrh hlavního p řívodního vedení :

Materiál : měď
Průměr vodičů : 1,2mm
Délka vodičů :
Délka přívodních vodičů :
Zapojení rozněcovadel : sériově



Elektrický roznět náloží :

3, Návrh rozněcovadel (časováni, el.odolnost)

DeM DeD DeP

Viz Trhacia technika, Dojčar

Zdroj: www.austin.cz

Potřebuju znát:

El. Odpor pilule m ůstku [ Ω]

(El. Odpor pilule)

Aktiva ční zážehový impuls [J. Ω-1]

(Roznětný impulz(sériové zapojení))



Elektrický roznět náloží :

5, Posouzení jistoty roznětu
Odpor hlavního rozn ětného vedení :
RHV = ρ . L  [Ω]
ρ – Ohmický odpor vodičů
L - délka vodičů (2x Hmax)

Odpor jedné rozbušky :
R1 = Rm + ρ . l [Ω]
Rm - El. Odpor pilule můstku
l – délka přívodních vodičů 

Součet odpor ů všech rozbušek :
Rp = N . R1 [Ω]
N – počet náložek



Elektrický roznět náloží :

5, Posouzení jistoty roznětu
Odpor hlavního rozn ětného vedení :
RHV = ρ . L  [Ω]
ρ – Ohmický odpor vodičů
L - délka vodičů (2x Hmax)

Odpor jedné rozbušky :
R1 = Rm + ρ . l [Ω]
Rm - El. Odpor pilule můstku
l – délka přívodních vodičů 

Součet odpor ů všech rozbušek :
Rp = N . R1 [Ω]
N – počet náložek



Elektrický roznět náloží :

5, Posouzení jistoty roznětu
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Zážehový impuls :

U – napětí kondenzátoru
C – kapacita kondenzatoru
n – počet zapojených serii



Roznět clonového odstřelu

Elektrický

Neelektrický



Počin a roznět clonových a plošných 
odstřelů

Víceřadové časované odstřely

Obr. a – trojúhelníkové schéma 
Obr. b – čtvercové schéma



Počin a roznět clonových a plošných 
odstřelů

Víceřadové časované odstřely

Obr. a představuje schéma roznětu postupného ze středu, 
Obr. b schéma roznětu střídavého.



Roznět clonového odstřelu 
Neelektrický

Časování rozbušek

Časování pomocí SHOCKSTAR SURFACE 



Roznět clonového odstřelu 
Neelektrický

Časování rozbušek



Roznět clonového odstřelu 
Neelektrický

Časování rozbušek



Roznět clonového odstřelu 
Neelektrický

Časování rozbušek
Úkol:

Navrhnout geometrii odstřelu
Navrhnout druh roznětu (počet roznětných náloží na jeden vrt)

Navrhnout časování SHOCKSTAR SURFACE konektorů
Navrhnout časování rozbušek roznětných náloží

Spočítat kolik bude potřeba jednotlivých SHOCKSTAR SURFACE konektorů
Určit délku jednoho SHOCKSTAR SURFACE konektoru

Určit celkovou délku všech SHOCKSTAR SURFACE konektorů


